TECHNOLOGIE PRZETWORNIKOW CISNIENIA

Zasada pomiaréw

Piezorezystancyjna

Pojemnosciowa

Pojemnosciowa

Piezorezystancyjna

Opcje powierzchni
stykajgcych sie z
medium

Polerowanie,
powlekanie

Powlekanie m.in.
teflon

Przetwornik z
membrang stalowg

Przetwornik z
membrang stalowg

Sygnat uzyteczny
przy cisnieniu
nominalnym

ca. 15 mV/V

ca. 50 pF

ca. 50 pF

ca. 25 mV/V

Odpornosé na
ciSnienie niszczace

3do 10 - krotna

3do 10 - krotna

3 do 10 - krotna

VWiasciwosci
szczegoblne

dla medium
korodujgcego

bardzo wysoka
odpornosé¢
przecigzeniowa

Rodzaj cisnieh

wzgledne,
bezwzgledne,
réznicowe

wzgledne,
bezwzgledne,
réznicowe

wzgledne,
réznicowe

wzgledne,
bezwzgledne,
roéznicowe




